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 壊電圧 

縁破壊電圧(kV) 

高 温 

3.5 

0.5 5.5 4.0 

0.7 8.0 6.0 

1.0 10.7 8.0 

1.5 16.0 12.0 

2.0 20.0 15.0 

№ 項  目 

１ 外 観 

２ 絶縁破壊電圧
 C 2133 

温条件 180℃ 

３ 耐電圧  C 2133 

４ 抗張力 

５ 伸び率 

８ 抗張力残

９ 伸び残率

10 

加

熱

後
曲げ 

11 低温曲げ 

12 ﾋﾟﾝﾎｰﾙ試験 

 
  
 

表１ 特性表

特性規格 

実用上有害な結果がないこ

と。 
目視

 右表に適用すること。 
JIS

（高

AC2.5kV の電圧を 1 分間印加

したとき、これに耐えること。 
JIS
４MPa 以上 

200%以上 

率 70%以上 

 60%以上 

表面にｸﾗｯｸを生じないこと

加熱前の色が確認でき

と。 

表面にｸﾗｯｸを生じないこと

AC1.0kV の電圧を 1 分間

したとき、これに耐えること
ﾊﾞｰﾁｭｰﾌﾞ』の一般仕様 

表2 破

最小絶標準肉厚 

(mm) 室 温 

0.4 4.7 

試験方法 

 

JIS C 2133 

JIS C 2133 

JIS C 2133 

（250℃×６H加熱後） 

。 

るこ

JIS C 2415 

（200℃×48H加熱後、自己外径の

2倍のﾏﾝﾄﾞﾚﾙに巻付け） 

。 

JIS C 2415 

（-60℃×1H 冷却し、その温度で

自己外径の 2 倍のﾏﾝﾄﾞﾚﾙに巻き

つける） 

印加

。 
2%の食塩水中に 30 分間浸漬後 

表 3 寸法一覧

内径

（mm）

許容差

(mm) 

肉厚

(mm)

許容差 

(mm) 

標準条長 

(m) 

1.0 ±0.2 

1.4 +0.3 

2.0 -0.2 

2.5 

0.4 

3.0 

200 

3.5 

4.0 

4.5 

+0.4 

-0.3 0.5 

±0.08 

100 

 


